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□ 


Priorite 


III 
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IV 
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VI 


□ 


Certains documents cites 


VII 


□ 


Irregularis dans la demande internationale 


VIII 


□ 


Observations relatives a la demande internationale 



Date de presentation de la demande d'examen preliminaire 
internationale 

22.11.2003 i- 


Date d'achevement du present rapport 

31.08.2004 " . 


Norn et adresse postale de I'adminstration chargee de Pexamenn: *zi fn 
preliminaire international p ro.uninrii 

— Office europeen des brevets - P.B. 5818 Patentlaan-2— 

JJN NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas 
Jfflj Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl 
Fax: +31 70 340 - 301 6 


^•Fonctionnaireiautorise -jsiratlon ur.arcss n*. !'c><":iw; * , <u.'**L-;vrck>n« 
- N° de tele~phone +31 70 340-3421 'V^^^-J 



Formulaire PCT/tPEA/409 (feuille de titre) (janvier 2004) 



-RAPPORT D'EXAMEN>>rp^c ^x^jB&PP&rtT O'ZXP^m^?^^ *?:.-f.i -'V : t m:\r "'O-TV -:>'/- • 
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL „,., P£|ZU0etfg^ 

I. Base du rapport 

1 . En ce qui concerne les elements de la demande internationale (les feuilles de remplacement qui ont ete 
remises a I'office recepteur en reponse a une invitation faite conformement a I'articie 14 sont considerees, dans 
le present rapport , comme "initia/ement deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne 
contiennent pas de modifications (regies 70. 16 et 70. 17)) : 

Description, Pages 

1-10 telles qu'initialement deposees 

Revendications, No. 

1-9 telles qu'initialement deposees 

Dessins, Feuilles 

1/1 telles qu'initialement deposees 

2. En ce qui concerne la langue, tous les elements indiques ci-dessus etaient a la disposition de I'administration 
ou lui ont ete remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a ete deposee, sauf indication 
contraire donnee sous ce point. 

Ces elements etaient a la disposition de I'administration ou lui ont ete remis dans la langue suivante: ,qui est: 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la regie 23.1(b)). 

□ la langue de publication de la demande internationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire internationale (selon la regie 55.2 ou 
55.3). 

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide aminesdivulguees dans la demande 
internationale (le cas echeant), I'examen preliminaire internationale a ete effectue sur la base du listage des 
sequences : 

□ contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite. 

□ depose avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme ecrite. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par ecrit et fourni ulterieurement ne va pas au-dela 
de la divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont identiques 
a celles du listages des sequences Presente par ecrit, a ete fournie. 

4. Les modifications ont entrame I'annulation : 

□ de la description, pages: LJ :z ia lz^; t yi.z.\. ok.:^ : • ..... 

□ des revendications,' :T Ros : *' ' 'Zj r.cs : v.-.c.. i c/^; c ^:! : '"Hc:^: -v. . 

□ des dessins, feuilles: 
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5. □ Le present rapport a ete formule abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete considerees 

comme allant au-dela de I'expose de I'invention tel qu'il a ete depose, comme il est indique ci-apres (regie 
70.2(c)) : 

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1 
et annexee au present rapport.) 

6. Observations complementaires, le cas echeant : 



V. Declaration motivee selon Particle 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1. Declaration 



Nouveaute 


Oui: 


Revendications 


1-8 




Non: 


Revendications 


9 


Activite inventive 


Oui: 


Revendications 


1-8 




Non: 


Revendications 


9 


Possibility d'application industrielle 


Oui: 


Revendications 


1-9 




Non: 


Revendications 





2. Citations et explications 
voir feuille separee 
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Concernant le point V 

Declaration motivee quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

II est fait reference aux documents suivants: 

D1 : MIURA S ET AL: "Structural and electrical properties of liquid phase epitaxially 
grown Y1 Ba2Cu30x films" PHYSICA C, NORTH-HOLLAND PUBLISHING, 
AMSTERDAM, NL, vol. 278, no. 3-4, 1 mai 1997 (1997-05-01), pages 201-206, 
XP004083486 ISSN: 0921-4534 

D2: HOLLMANN E K ET AL: "The growth of thick Yba2Cu307-x films by DC 
magnetron sputtering" PHYSICA C, NORTH-HOLLAND PUBLISHING, 
AMSTERDAM, NL, vol. 338, no. 3, 15 aout 2000 (2000-08-15), pages 246-250, 
XP004229152 ISSN: 0921-4534 

D3: T C SHIELDS ET AL.: "Spray pyrolysis of epitaxial YBCO films on (1 00) single 
crystal SrTi03 substrates" SUPERCONDUCTOR SCIENCE AND 
TECHNOLOGY., vol. 15, 18 decembre 2001 (2001-12-18), pages 99-103, 
XP002226907 IOP PUBLISHING, TECHNO HOUSE, BRISTOL., GB ISSN: 0953- 
2048 

1 . Revendication independante 9 

La presente demande ne remplit pas les conditions enoncees dans I'article 33(1) PCT, 
I'objet de la revendication 9 n'etant pas conforme au critere de nouveaute defini par 
I'article 33(2) PCT. 

Dans la revendication, 9 un produit - c'est a dire un substrat revetu d'une couche de 
YBa 2 Cu 3 0 7 . y - est defini par le procede de sa fabrication. Ainsi la revendication n'est 
pas claire (article 6 PCT), les proprietes du produit obtenu n'etant pas precises. II 
ressort de la description que ces couches de YBa 2 Cu 3 0 7 . y ont une epaisseur de 
quelques micrometres et une densite de courant critique superieure a 10 6 A/cm 2 a 77k. 
Les documents D1 (voir figure 6) et D2 (voir figure 6) divulguent des substrats revetus 
de couches micrometriques ayant la meme composition et la meme minimum pour la 
densite de courant critique. Done, bien que les substrats revetus ne soient pas 
fabriques par la methode selon une des revendications 1-8, les documents D1 et D2 
detruisent la nouveaute du sujet de la revendication 9. . . :, o 
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La presente demande ne remplit pas les conditions enoncees dans Particle 33(1) PCT, 
I'objet de la revendication 9 n'impliquant pas une activite inventive telle que definie par 
I'article 33(3) PCT. Ce substrat revetu n'etant pas nouveau, il ne peut pas impliquer 
une activite inventive non plus. 

2. Revendication independante 1 

Le document D3, qui est considere comme etant I'etat de la technique le plus proche 
de I'objet de la revendication 1 decrit (les references entre parentheses s'appliquent a 
ce document) : un procede pour la preparation d'une couche micrometrique de 
Yba 2 Cu 3 0 7 . y par spray pyrolyse ultrasonore eventuellement suivi d'un traitement 
thermique sous oxygene a 500°C. II y en resulte les couches de Yba 2 Cu 3 0 7 _ y ayant une 
densite de courant critique jusqu'a 1 .9 x 10 5 A/cm 2 a 77k et probablement un degre 
d'oxidation plus bas ("y" P'us eleve). Par consequent, I'objet de la revendication 1 
differe de ce procede connu en ce qu' on utilise une solution de precurseurs dans 
laquelle les concentrations des precurseurs sont differentes et le traitement thermique 
comprend deux etapes comme precise dans la revendication. Le probleme que se 
propose de resoudre la presente invention peut done etre considere comme etant celui 
d'ameliorer les proprietes supraconducteurs des couches Yba 2 Cu 3 0 7 . y obtenus par 
spray pyrolyse ultrasonore. La solution de ce probleme proposee dans la revendication 
1 de la presente demande est consideree comme impliquant une activite inventive 
(article 33(3) PCT) parce qu'elle n'est pas suggeree par I'etat de la technique. 
Contrairement aux procedes proposes par D1 et D2, le procede selon la revendication 
1 peut etre mis en oeuvre en continu. 

Les revendications 2-8 dependent de la revendication 1 et satisfont done egalement, en 
tant que telles, aux conditions requises par le PCT en ce qui concerne la nouveaute et 
I'activite inventive. 



L'invention revendiquee peut avoir une application industrielle dans I'industrie 
electronique. 
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